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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 освоение методологии имитационного моделирования применительно к решению типичных задач теоретической

и экспериментальной физики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.15

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6: способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых

технологий

Знать:

основные положения и постулаты квантовой теории, туннельный эффект, строение атома и связь с периодической

таблицей Менделеева.

физические основы технологии производства изделий электроники и наноэлектроники, физико-технологические и

экономические ограничения интеграции и миниатюризации электронной компонентной базы.

Уметь:

находить необходимую профессиональную информацию в периодической литературе, банках и базах данных (в том числе

в сети Интернет), оценивать и обрабатывать ее, пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и обработки

информации.

применять методы и средства измерения физических величин.

Владеть:

методами квантово-механического описания простейших квантовых систем, входящих в состав элементов электроники и

наноэлектроники.

новыми технологиями, обеспечивающими повышение эффективности проектов, технологических процессов, эксплуатации

и обслуживания новой техники в области электроники и наноэлектроники.

ОПК-9: способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных

технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности

Знать:

использовать  компьютер и информационные технологии для имитационного моделирования физических процессов

использовать  компьютер и информационные технологии для имитационного моделирования физических и

технологических процессов

использовать  компьютер и информационные технологии для имитационного моделирования физических, технических и

технологических процессов

Уметь:

использовать  компьютер и информационные технологии для имитационного моделирования физических процессов

использовать  компьютер и информационные технологии для имитационного моделирования физических и

технологических процессов

использовать  компьютер и информационные технологии для имитационного моделирования физических, технических и

технологических процессов

Владеть:

навыками  компьютерного имитационного моделирования физических процессов

навыками  компьютерного имитационного моделирования физических и технологических процессов

навыками  компьютерного имитационного моделирования физических, технических и технологических процессов


